
Тип 
прибора

А
ФЧЭ

, 
мм 

, 
мкм 

макс
, 

мкм

U
К-Э

, 
В, не 

более

I
T, 

мкА, 
не 

более

S
uинт

S
uинт

I
ф

, мкА, не менее
, с, 
не 

более
Т, °C

Га
б

а
р

и
тн

ы
е

 
р

а
з

м
е

р
ы

, 
м

м
 

[м
а

с
с

а
, 

г]
, 

н
е

 
б

о
л

е
е

м
кА

/л
к,

 н
е

 
м

е
н

е
е

А
/л

м
 н

е
 

м
е

н
е

е

КТФ109А
2,5 ґ 3 
(эфф.)

0,4–
1,1

1,08 5 0,5 – –

80 [при 
Е = 0,3 мВт/см2, 

 = 0,85 мкм] 
(S  = 0,25А/Вт при 

 = 0,83 мкм)

1·10–7 –60…+55
4 ґ 2,5 ґ 5,6 

[0,15]

Внешний вид, габаритные размеры и относительные спектральные 
характеристики кремниевых фототранзисторов

Фототранзисторы КТФ109А
[  = 0,4–1,1; 

макс
 = 0,85–1,08 мкм]

Основные параметры кремниевых фототранзисторов при температуре 20±5 °С

КТФ109А
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